27C32
T‘ 24y 5y EHE £ [ A ) HoH /AR R "
p EA it & B TAAC | TCAC | TOH | TOE | TOD A% WD/STANDBY VIL VIH | Ci VOL/ T VOL VOH/IVOH | Co
C) max | max | max | max | max max min | max max nin max {«typ)
(ns) | (ns) | (ns) | (ns) | (ns) V) (ma) ) ) {pF) (V/mh) (V/ma} (pF}
27CX321-35 ASAHIKASE] -10-~85| 35| 20 20| 475~5.25 40/5 0.8 2 6 0.45/12 2.4/4 12
270X321-40 ASAHIKASE] -10-~85| 40| 25 0] 4.75~6.25 }_ﬁ 40/5 0.8 2 ] 0.45/12 2.4/4 12
270X321-45 ASAHIKASET -10~85| 45 25 25 4.75~6.25 40/5 0.8 Z § 0.45/12 2.474 12
27(X322-35 ASAHIKASE] -10~85| 35} 20 20| 4.75~5.25 40/5 0.8 3 [} 0. 45/12 2.4/4 12 .
270X322-40 ASAHIKASE[ -10—~85| 40 25 20| 4.75~5.25 40/5 0.8 2 ] 0.45/12 2.4/4] 12
270X322-45 ASAHIKASE[ -10~85 | 45 25 25| 4.75~5.25 40/5 0.8 2 § 0.45/12 2.4/4 12
MBM27C32A-20 FUJITSU 0~701 200 200 0 150 60 4.5~4.5 30/- 0.8 2.0 6 0.45/2.1 2.4/0.4 12
MBM27C324-25 FUJITSU 0-~70 | 250 | 250 0| 156| 90 4.5~5.5 30/- 0.8 2.0 6 0.45/2.1 2.4/0.4 12
MBM27C324-30 FUJITSY 9~70F 300 300 0} 150] 130 4.5~5, 5] 30/- 0.8 2.0 ] 0.45/2.1 2.4/0.4 12
NMC27C32-30 NS 0-~70 | 300 300 01 150 130| 4.75~5.25 10/- 0.8 2.0 6 0.45/2.1 2.4/0.4| 12
NMC27€32-35 NS 0-~70| 350 | 350 0| 150( 130| 4.75~5.2§ 10/- 0.8 2.0 [ 0.45/2.1 2.4/0.4 12
NMC27C32-45 NS 0~70 | 450 | 450 0| 150| 130 4.79~5.25 10/- 0.8 2.0 6 0.45/2.1 2.4/0.4 12
NMC27C32-55 NS 0~70 | 550 | 550 0| 150| 130| 4.75~5.25 10/- 0.8 2.0 [ 0.45/2.1 2.4/0.4| 12
NMC27C32/E/H-45 NS 0~70 | 450 | 450 0} 150( 130] 4.75~5.25 10/~ 0.8 2.0 ] 0.45/2.1 2.4/0.4 12 j HIGH SPEED PROGRAMING (10ms)
NMC27C32BQ120 NS 0~70| 120! 120 0 S0 40 4.5~4.5 30/1 0.8 2 6> 0.4/2.1 3.5/2.5 6+
NMC27C32BQ150 NS 0~70| 150 | 150 0 60| 50 4.5~5.5 30/1 0.8 2 [ 0.4/2.1 3.5/2.5 [
NMC27C32BQ200 NS 0~70| 200| 200 0 75| 9§ 4.5~5.5 30/1 0.8 2 [ 0.4/2.1 3.5/2.5] 6
NMC27C32BQ250 NS 0~701 250 | 250 0! 100 60 4.5~5.5 30/1 0.8 2 6 0.4/2.1 3.5/2.5 b+
NMC27C32H-30 NS 0~70| 300} 300 0| 150 130] 4.75~6.25 10/- 0.8 2.0 ] 0.45/2.1 2.4/0.4 12 | HIGH SPEED PROGRAMING (10ms)
NMC27C32H-35 NS 0~70| 350 | 350 0| 150 130 4.75~5.25 10/- 0.8 2.9 6 0.45/2.1 2.4/0.4 12 | HIGH SPEED PROGRAMING (10ms}
NMC27C32H-55 NS 0~70] 550 | 550 0] 150| 130| 4 75~5.25 10/- 0.8 2.0 6 0.45/2.1 2.4/0.4 | 12| HIGH SPEED PROGRAMING {10ms)
RD27C32 RICOH 0~70 | 250 [ 250 0f 100 90| 4.75~5.25 15/- 0.8 2.0 § 0. 45/2.1 2.4/0.4 12




32K CMOS UV-EPROM (4,096 x8) 24 PIN
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